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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un dispozitiv destinat masurarii din
punct de vedere practic a conductivitatii filmelor de
silani depuse pe diferite substraturi, Tn scopul protejarii
acestora la actiunea factorilor externi, sau in scopul
utilizarii ca si strat intermediar de depunere. Dispozitivul
conform inventiei este constituit dintr-un ansamblu (2)
multielectrodic, format din electrozi (E1, E2, ..., E24)
acoperiti electrochimic cu un strat de aur cu grosimea
de 10 ym, fixati pe un suport (1) din material plastic,
electrozii fiind conectati prin niste cabluri (5) de legatura
la un sistem de achizitie a datelor; substratul pe care
este depus filmul de silani se introduce Tntre electrozi si
suportul (3) superior al celulei, dispozitivul putéand fi
folosit pentru masurarea conductivitatii filmelor de
diferite grosimi cu ajutorul surubului (4) care permite o
reglare usoara a grosimii, si crearea unui bun contact
intre film si electrozii celulei, precum si prin faptul ca
exercita o presiune constanta asupra peliculei, fapt ce
conduce la grade identice de comprimare a peliculei
depuse si, implicit, la o presiune aplicata constanta.
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Inventia se referd la un dispozitiv destinat mésurdrii din punct de vedere practic a
conductivitdtii filmelor de silani depuse pe diferite substraturi in scopul protejérii acestora la
actiunea factorilor externi sau in scopul utilizarii ca un strat intermediar de depunere.

in literaturd sunt cunoscute citeva metode de masurare a conductivitatii utilizind
celule cu 4 electrozi. O astfel de celulda de conductivitate este mentionatd in brevetul
US4118663, dar dezavantajul acestei inventii constd in faptul cd nu se poate modifica distanta
intre electrozi, fiind fixd, fapt ce afecteazd maisurdtorile in domenii de valori extreme
(conductivitate mare sau micd). O altd metodd de masurare este prezentatd in brevetul US
3939408, dar aplicabilitatea acestei metode este restrinsd din cauza constructiei celulei de
conductivitate.

Din literatura de specialitate investigatd si existenta la ora actuald nu s-a remarcat
existenta niciunui dispozitiv care si masoare conductivitatea filmelor de silani in aceeasi
modalitate precum prezentul dispozitiv.

Se did in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legaturd cu figurile care
reprezinta:

Fig. 1. Dispozitiv pentru masurarea conductivitétii filelor de silani depuse pe diferite
substraturi - vedere din fata.

Fig. 2. Modul de dispunere a electrozilor celulei.

Dispozitivul conform inventiei este alcétuit din ansamblul multielectrodic 2 (electrozi
acoperiti electrochimic cu un strat de aur de 10um grosime E1, E2,..., E24) fixati pe un suport
din material plastic 1 si conectati prin cablurile de legiturd 5 la un sistem de achizitie a
datelor. Substratul pe care este depus filmul de silani se introduce intre electrozi si suportul
superior al celulei 3. Dispozitivul poate fi folosit pentru masurarea conductivitatii filmelor de
diferite grosimi, surubul 4 permitdnd o reglare usoard a grosimii i un bun contact intre film si
electrozii celulei, precum si faptul cd exercitd o presiune constantd asupra peliculei, fapt ce
conduce la grade identice de comprimare a peliculei depuse si implicit la o presiuni constanta
aplicata.

Dispozitivul conform inventiei constd dintr-o celuld imbunitititd de masurare a
conductivitdtii cu 4 electrozi. Cei 24 de electrozi pot fi grupati in grupuri de cite 6 electrozi,
pozitia electrozilor de masurare facand posibild médsurarea unui interval mare de valori ale
conductivitatii.

Determinarea conductivitatii straturilor de silani se realizeazd ludnd in considerare
grosimea filmului de silani, fiind necesard determinarea grosimii filmului cu ajutorul unui
micrometru digital.

Problema pe care o rezolva inventia se referd la mésurarea unui domeniu larg de valori
ale conductivittii, cat si a unei medii fard a se efectua misurari multiple.
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Dispozitivul conform inventiei prezintd urmatoarele avantaje:
- metoda este simplu de aplicat si usor de realizat din punct de vedere tehnologic;

- prezintd posibilitatea medierii valorilor conductivitétii stratului depus fdrd a mai fi
necesare masurdri multiple;

- se pot masura valori ale conductivitétii pe un domeniu larg de valori.

Dispozitivul prezentat prezintd un potential de a fi implementat la nivel industrial,
avand in vedere aplicabilitatea filmelor de silani si extinderea intrebuintdrilor acestora,
precum si importanta testérii acestora pentru a indeplini anumite criterii de calitate.
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Revendicari

Dispozitiv de masurare a conductivitdfii filmelor de silani depuse pe diferite
substraturi, caracterizat prin aceea ci prezintd un pas variabil intre electrozi, astfel
incat permite determinarea conductivitatii atat pentru straturile cu conductivitate
crescutd (prin utilizarea a 4 electrozi distantati) cét si a straturilor cu conductivitate
scazuta ( prin utilizarea a 4 electrozi apropiati).

Dispozitiv, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca, prin constituirea de
grupuri de céte 4 electrozi si suntarea lor (E1,E5,E9,E13 sau E2,E6,E10,E14 sau
E3,E7,E11,E15 sau E4,E8EI12E16) se obtine in mod automat o mediere a
conductivitdtii stratului depus fara a mai fi necesare masurari multiple.

Dispozitiv, conform revendicérii 1, caracterizat prin aceea ca este utilizat impreuna
cu un micrometru digital pentru determinarea grosimii stratului.

Dispozitiv de méasurare a conductivitdtii filmelor de silani depuse pe diferite
substraturi, caracterizat prin aceea cd inlocuieste platina neagrd cu un strat de aur
lucios ce prezintd inactivitate chimicd §i electrochimicd, evitdnd perturbarea
valorilor masurate; se poate curdta foarte usor, dupd masurare nemaifiind necesara
redepunerea straturilor de platinid neagra ca in cazul electrozilor platinafi.
Dispozitiv de masurare a conductivitdtii filmelor de silani depuse pe diferite
substraturi, caracterizat prin aceea cad prin formarea de grupdri electrodice de 4
electrozi (de ex. (E1,E2,E3,E4), (ES,E6,E7.ES8), (E9,E10,E11,E12),
(E13,E14,E15,E16), (E17,E18,E19,E20), (E21,E22,E23,E24)) poate fi folosit
pentru determinarea simultand a pana la 6 probe de silani diferite in acelasi timp.
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